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1N 4151

Silizium-Epitaxial-Planar-Diocde
Anwendungen: Exirem schnelle Schalter
Besondere Merkmale:

@& & Auch als Gltebestitigtes Baualement™ nach: VG 95 288 ader GAW H 0000 als

HIREL-Bauglemant: DL 106 lieferbar

Abmessungen in mm
Kathode. #18  20.55
' 1
f

- 1] - 10 L= 26 -
Hae

Bestempelung: Klartext cder JEDEC Farboodiarung

Absolute Grenzdaten
Pericdische Spitzensparrspannung
Sperrspannung

StoBdurchlaBstrom
f=1Tus

Periodischer DurchlaBispitzenstrom
DurchlaBstrom

DurchlaBstrom, Mittelwert
U,=0

Verlustleistung
=4 mm,T =453 G

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemparaturberaich

—y

Mormgehause

54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

5
a0
2000 A
450 mA
200 ma
150 mA
440 mv
200 "c
=65....+ 200 "G
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Warmewiderstand

Sperrschichl - Umgebung
i=4 mm, T = konstant

KenngréBen
T, = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung
Iy =50 mA

Sperrsirom

Uy = 50 v

Uy =50V, ?'I = 150 *C
Durchbruchspannung

gy =5 pA
Diodenkapazilat

Up =0, F=1MHz, U, = 50 mV

Rickwintserhalzeil
fp = Iy = 10 mA, iy =1 mA
=10 mA, U, =BV,
=011, R =1000Q
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